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. 2--&Wi£W (1) 

(complementary metal oxide semiconductor » CMOS ) 

(image sensor ) - J. 4$ #J A M 

W^-****-¥-iira^^*.*L (non-single-crystal- 
silicon-base substrate) ^Lit^ffl^^4L5.*g^^^b-f 

[ & # & 4»f 3 

* -3fo*-^^fc&*4f#ll - ft % % 
n - & itL m #41 - it *a A A * *r *$ A t £ & t ■ a 
Sfr & * ftfi-S- & ( charge 

coupled device » CCD ) & £.4l4-4l4b*$J!#*A it 

* t * 4* 4i ' Jtf&ft«*?(Mt<L***.*£.JL ' ffn If- 
£. Jk & & > A A *fc * fr & & m it & ft! it # 4i J# t to & 

\ ^ m ft ffi M & ® ° & %1 ® * > £. ffi & & 4b % & m 
& *| it #1 0 0 £ ^ & # ^ * & (silicon substrate) 
102 > % ^ ( source ) 104 - a *fc (drain ) 106 - Hi it % 
M (gate dielectric layer) 108 > £ & ^ ffl ft & 

j (polysilicon gate electrode) 1 10 & 1 1 2 * ft it % % 
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(interlayer dielectric layer) 114 > % i% % I 
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I 1t Jfc ^ ] 

^ ^- # ^.J «t tf - 5. # H >fb f - It 
(complementary metal oxide semiconductor 'CMOS) 
*Mfc & it # (image sensor ) jg. it >Jr * » ^- ^ ffl # # 




i ' (6) 

& B3 % fa. (non-single-crystal-silicon-base 

substrate ) 4l Ik If • •T«a*^|tife^^« 3 *h » # W 
86 1. it B J? ffl € & (transparent gate electrode) 
*J H (photo detector ) t t& tf • *r«#*flr*aj4L* 

& it i§ ft ft £ a a a ^ ffl t fl/J £| ' fl£ $ *J *# 

n $- & %2 ® > & ®?t75fcM.&®w3L$Liki? m m ^ 

5. 41 i £ 4b 4- tf- It £2 ft. ^ aH 7b ft- 2 0 0 5. ^ & # jp. # a ft 
^ A *i20 2 * * it 20 3 > £ a a a ^^ (polysilicon 
layer) 205 * & & (source) 204 - >A (drain) 206 - 
W ^ ^ f: >f (gate dielectric layer ) 2 08 - it 9i |Q $ fe- 
210 A212 - n ft % % (interlayer dielectric layer) 
214 - ft ^1 ># (passivation layer) 216 > ^ 
(metal electrode) 218 - 22 0 A 22 2 • 

* it * 4 2 0 3 ft j& A ^ # * £ A^A*l202^H» 

-b > ^^a a a^ y f205ft^^^^it^^203jl • £t ' £ a a a 

#*205** - R250 (^|2ni^g|^r 

* ) -'*tf204&«.«206ft#j&*£A4pjt205 t'ift* 
£&204 A & &206 4L H ® ft & £ £ ^ £ 205 ^ H ft £ jp. S . 

m 2 0 4 A >a & 2 0 6 >?. & ft t 'h ^ £ a a a # j| 2 0 5 ^ # & » 
ft «^204 A *ft2 06 4L Kl ^ «p ^ 6d £ B a a ^ Jf 2 0 5 ft # - 
H^ititH240 > 3- ffi &2Q4 & fa Ifc % ft & £ JBL m 

it it ft 24 0 ffl - #J *> . # £ jHi ^ £ 2 0 5 £ fe # * p g 
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1 - &*HiSLW (7) 

(P-) b£ ' ft&204£.;».&206*£#ttN$! (N+) » fig ft 
^ t * 2 0 8 ft # j£ » $ a a a ^ ,# 2 0 5 _L > it*3t**204A«. 
ft206 • 

it ^ M €ft210A212ft£-J3'J4fc^f;#££ [a250^f§^it 
itH 24 0^Ji^ o ft ^ f; ,#2 14 ft ^j&^W^^«^208^ 
-t- ' & £ I. it ^ frl <t ft210 & 212 • * t ' ft ifr <g 214 * 

* - M o 232 . |fl o 232 ft to nt it a£ M € ft210 ^.212 ^ ft . 
& M t ft 2 1 8 ft || * ft o232**P3-4Lffl;tfc<fr«Jt208# 

216ft^^^f^^f;^214^Ji • If f ^218 • ft 

* 41 21 6 * * HJ a 2 34 A2 36 • W a 23 4 ,&236 ft ^ JS4 to * ft 
tt204 Aatt206 4L Ji^r - 4M«*220A222ft^*^«H 

2 1 6 _L > J6. ^ *J # * jjfl o234,&236&it^fr1f;ft212«%# 
^*P^tti*J-fr«,t214&/55 • 

3 ' it a£ ffi € ft2 1 0 A 1g # £ £ & 250 ft /fc If ^ 

* A *l « ' ffij it M f ft 2 1 2 * ft ft 2 0 4 A a ft 2 0 6 ft ft jfc 
tf 4l ^ t & B 9 a It (reset transistor) > 1^1 

2 2 0 ft Hf If 4l « ft + ih « ft o 

* * >i * ft ■ # * J* & ^ # 4t ^202 4l If * tb # 

• % *b > & & it 4 it m m € ft 2 1 0 B* ' * * * * * J* it 

m W « ft 2 1 0 *. & . « jt * J* *. £ ± « * . M. m it * Ml. 

' * * flt A f - £ *h . g& £ * it it jf 
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2 0 3 Jfr # * & H 0 a & # £ 2 0 2 ^ Tl © _L ^ t£ tf . f « » i * 

^^^5ti§##-^ a a B ^^^fe202i?nit^f:#^^^250 » 

* & * # * £ *] & ¥ • 

tf #- K& $ 3 A ~ 3 E M ' * 7} ja # Bfl ^ ik it «fe 

« Hi • if & ' & % 3 A ffl t » *4fc-#*#A*J0r4k;fc 
202 - & £ • ^ - ^ & & >i 2 0 3 # JM£ al, & ^ & &2 0 2 
-2L H £» _h • • B a a >^,#205^^i£;fc,#203_t ' 

£ A # >f 2 0 5 4* * * - € # JL £ & 2 5 0 • # ^ . £ ^ £ A & 
^205^71® . U & & m %. & & ft304A306 <> m j£ . # ft 
^##^304A306it### ' a *f- A & ^ /& ft ft 2 0 4 A % 
ft206 ^ £ a a B % 2 05 t ' *>|3B|«t^ • 4o . # £ a a a 

* 2 0 5 £ *£ # m? m (P-) ' ft ft ft204 A >a ft206 & $ # & 
N 32! ( N+ ) • ft ft204 vSl ft206 4l W ^ W ft tfj £ £k & % 2 0 5 

m & jfc - ffi it it it ft 2 4 0 » J. ft ft 2 0 4 4ft ^ t # J. £ ft 
250>5.H^iiitft240^p B 1 - 

£ $ 3B ® t ' ^/&-fr1ft^t>f208;fr£ a a a ^,#205 
-L • ffl ft ft % ,#208 III ft ft204 A ft206 • # ^ • ^ 
*^.^M««210A212^S3tt^«>t208_L » i£ a/| M « ft 
2 1 0 A 2 1 2 #J to **> « # £ £ (1250 A « ^ si it ft 2 4 0 4l _L 

£M£ ' ^ /fc - ^ # flfl P2324Lf*j^f > f214^fV1ft^f 
^1 2 0 8 _L • Jt«3t*WW«ft210A212 • *» $3C II *r tf • 
£ $ 3 C ffl t • ftfl o 2 3 2 4ft 44 ^ it M % ft 2 1 0 JSl 2 1 2 ^ Pal > 
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& £ ' ^/£-^rv!f:*£218 ' £r 1 t &218 #, H & M cr 

232 n ^ & z„ w m ft % % 2o& & m ■ 

214 » ^^3Dfflm^F • £ $3D ® t ' ^ A-l-t W D 234 A 
236-*L«**216**rt4h«;|214*LjL • 4fc1£>#216#. & 

4 t 1 8 ° * t ' M v 234 »\ & Ifc M A '3L 

&2 0 6 _L # • ife.#A*!i*»*««Mt*212^*4L*P^W 

i*J ^> t ># 214 • & ft • ^ £ 4 1:^220^222^^^^^ 
216_L > A-A««220-aL222^^JWftAMD234A236|*St. 

WMt^212^#'4L«P^6<rrt^€^214*« • -fr % 3E m fir 
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*#4fc*L4 024LiKi&_L • it * * it jfc £ 4 0 3 ^ # J. J* B B 9 & 
#4k&4024Lfllfl&A;£ft_t » aRrjt^^A^^i|A#^ 

B a a I |.fe40 2 ' *» $ 4 S #r ^ • £ # 4 ffl t ' 5. *H & 
'ft # 3£ £2 flL A £<J it # 4 0 0 H g 2 SI i 46 & & 4b ^ t£ IS £2 

& >*] it # 2 0 0 4^ & ^ X & _t 4a is] • J. £ JR it >5r * A fft. _L 
4°I5]$3A~$3Ei|#f^ ' ^jtb^H-^iilLo 

jfc ' IN *» » it 93 ffl t 2 1 0 ^ 2 1 2 4l # f %, & 4b la *g 
(indium tin oxide • I TO ) • #-¥.&afc^£.;fc202A 

402^ra^3ftNi**L - nm&fa&m&fe&fo • 

* * W _t & IT «fe 4N /If A £ 4L 5. m * *. 4b + It fMt- A 
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1 . * ffl # ^ .*# a a a & ^ & t£ ff • »T a ^ U it 
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2 . *Kjt&9JM«&*«'£A H t 4L tSt t f > *T a m 
& m ^ 91 & & ii i& # & 4l £ a a a # Pfl *t # #j FJJ 

f • 

& * jl # ffi « m £ * ^ . te*r&fifc&#* • ^ * #t & 
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# 3A ~3E B ^ 7} M * # W Z- $L ik t iH m & 
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9- * *M* & *J it # 6«r *] ft B 0 



5*, # 3fe «. m 
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1 1 0 
114 
1 1 6 
1 1 8 
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M it % % 
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1. -tii^lit^fjg (complementary metal 
oxide semiconductor 'CMOS) fM£ & #J it # (image 
sensor) « • 

- # ^. jf, % ^ ^ (non-single-crystal- 
silicon-base substrate) ; 

- * & & >f > #, A * « # # J* a a a & ^ & ^ Tl fi, 

- £ a B a # £ ' # ^ /& ;gfr t£ ^ if ife, ,# _L ' £ jf, # ^ 

t - t #i i s ; 

- * & A - 31 *fc ' #. ^ ^, ^ ^ a a a ^ ^ t ' & & ^ 
t% & ^ « ft ^ £ a B a ^ £ 4ft ^ j& - ft £ if ^ ft ' JL t* ft & 

- M € ># ' # ^ & ^ i& a a a ^ >f _l ; a A 

- % - & *n m % m %l - % ~ & *n w % • # ^ & ^ 

- J*J ^ « >f » ^^j&^ttW*^«4JJi ' Ji € £ t£ H 

-Mo ; 

- » - A- 41 < * • ft^iitt jf-JJ d ^ M ^ t| 
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f4 v & i£ % ^ ffl v fa & m fa & m & & m & ^ _t # a 

tt « *. _L • jt^«<|4tt|i(flo Ait? = ID! o^tt» 

« % - & »W M % m U f 4 fc 4b IB M (indium tin 
ox i de ' I TO ) • 

tt * - it W HQ f « ^ # f 4 ft 4b * « • 

- # * J* B a a A ? & ; 

- * it * ># ' ft ^ jfc ^ HE # ^ & b S b % & 4& #J ® A 

Ji, 3j _L ; 

- £ b S b # Jf • & JLJ* B a a ^ # £ *L *L Ul * 

-t. ' t* a a B # * A * - « # J[ £ ft ; 

- * 4* & - ans > ft ^ # ^ £ a ^ % t ' « ft & sl 

«. & # t£ £ B a a >f ft ^ fa - ^ £ if i£ (a , j. |£ ^ ^ 

ftte^^^Jtititft^tg^^^^ft^fyj ; 

- % n A i. ft > ft ^ & ^ n £ b b b # £ t ' 

- M & ^ « % . ft ^ /& ^ i* £ b b b ^ % _l ; a >a 
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